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1. Considerar o circuito representado. *10v

. Considerar o andar amplificador

10 k.
a) Considerando os diodos ideais,
tracar a caracteristicav, = f (4), v
indicando o estado de condugéo D,
dos diodos. D,
b) Repetir a ainea anterior,
substituindo o diodo por uma
fonte de tensdo de 0,7 V.
c) Explicar o funcionamento de
um diodo zener apresentando a =
sua curva caracteristica
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representado, sabendo-se que B =
200 eVgeon =0.7 V. R Re

a) Cadcular ovaor deR e de R: de c
modo aque Ic = 2,19 mA e V¢ = | . ﬁR
9,09 V.

b) Determinar o ganho em tensdo
Vo/Vi e asresisténcias R e R, para 2.7k
pequenos sinais.

(Nota: em caso de néo resolucéo
da alinea anterior, considerar R = = =
= 17kO e Rc = 3,3 kO).

c) Qual a necessidade de polarizar os transistores? Apresentar dois dos
métodos estudados para o fazer.
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. O circuito representado é usado no condicionamento de sinal de um sensor

com as seguintes caracteristicas: Imax = 31,25 mA; R = Ry(1 + X) com Ry = 240

O. Sabe-seque x variaentre0 e 5 x 1073,
v.. =15V

e gue para 0 primeiro caso a tensdo de cc
saidae 0V eno segundo +5 V. 80k
Rl RZ
a) Dimensionar a ponte de resisténcias. ,\ﬁ\, L p v,
b) Determinar o ganho do andar A, .
amplificador, justificando. 300
c) Apresentar as principais limitacbes 240 R 80k

do tipo de sensor.
d) Definir precisdo de um sensor.
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